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PERFECCIONAMIENTOS -EN LA CONSTRUCCION DE CONDENSADORES

DE ARROLLAMIENTO CON LAMINAS DIELECTRICAS Y LAMINAS DE
RECUBRIMIENTO,

Q%/Z’gi/am,- SIEMENS AKTTENGESELLSCHAFT, de Berlin y Minchen, entidad
alemana, residente en Wittelsbacherplatz 2, S-8000 Miinchen
2, Repliblica Federal Alemana,

La presente invencidn se refiere a
un procedimiento para fabricar condensadores eléctricos de
arrollamiento con laminas dieléctricas y recubrimientos en
forma de léminas metélicas, en el que, para obtener un conden-

5 sador, se arrollan, como recubrimientos, una ldmina de valor
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con dimensiones relativamente pequefias y una lamina de cubrie-
cibn con dimensiones relativamente grandes asi como laminas
dieléctricas, de modo que la limina de cubricidén cubre la 14-
mina de wvalor en todos los lados, y en el que antes del arro-
llamiento se fijan por soldadura alambres de conexién a la 1la-
mina de cubricién y a la limina de valor.

Ya se conocen los condensadores de
este tipo. Seglin los procedimientos hasta ahora propuestos se
separan tanto las léminas de cubricién como también las lémi-
nas de valor de cintas de léminas de superficie grande. En es-
ta separacidn se produce cierta rugosidad de los cantos de
corte, que tiene como consecuencia un efecto de entalladura en
el esfuerzo mecanico de las liminas. Por lo tanto, las laminas
muy estrechas no se pueden fabricar de esta manera con la re=-
sistencia mecéAnica necesaria para la elaboracidn.

El cometido de la presente invencidn consiste on
indicar un procedimiento segiin el que se pueden fabricar tam-
bién léminas de valor relativamente estrechas con una resistenw
cia suficiente, pudiéndolas elaborar obteniendo condensadores.

Este problema se soluciona segiin la invencién eh
un procedimiento del tipo descrito al principio, porque como
minimo la ldmian de vilor se fabrica, por laminacién plana de
un alambre de espesor correspondiente de un metal dbéctil, en
el ancho necesario para el respectivo condensador,

El procedimiento de invencidén tiene la ventaja
de que las léminas asi{ obtenidas no poseen cantos de superfi-
cie rugoso, de modo que tampoco un efecto de entalladura debil=-
lita la resistencia mecénica de estas laminas vy de que por el

espesor del alambre seleccionado se puede determinar, de mane-

ra facil, el ancho de las laminas. Al seleccionar correspon=
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dientemente el material de partida se pueden fabricar asi 14~

minas de cualquier estrechez. Las ventajas de este procedi~

miento son especialmente favorables en anchos de laminas de me
nos de 2 mm,

Segln el procedimiento de invencldn se puede
fabricar con ventaja también una lamina provista de un recu~
brimiento metdlico delgado, porque un recubrimiento de un se-
gundo metal se aplica sobre el alambre antes de la laminaciodn;
egpecialmente adecuado es por ejewplo un alambre de cobre pla-
teado., Un ancho de la lamina de wvalor de 0,5 mm proporciona
para los condensadores con valores de capacidad de algunos pF
unas dimensiones de longitud, que pueden ajustarse bien, para
la ldmina de valor. El alambre de cobre se puede laminar sin
dificultad para obtener una limina de 30 /um de espesor, Con
este espesor existe también la posibilidad de una soldadura, sjin
dificultad, de alambres de conexién de 0,3 mm de didmetro, Cok
mo lémina de cubricién se puede utilizar una limina de alumi-
nio que se separd, segin el procedimiento usual, de una 1éminé
de aluminio de superficie grande, ya que su ancho no es criti-
co y que puede ser, por ejemplo, de L mm,

A continuacién se explica la invencidén con mad
detalle a base de una figura.

En un arrollamiento 1, que inicialmente contie-|
ne solo las laminas dieléctricas 4 y 5, se arrolla primeramen~
te la lamina de cubricién 3 y a continuacién la lamina de va~
lor 2, La lémina de cubricién 3 y la lamina de valor 2 estan
soldadas con alambres de conexidn 6. La lamina de valor 2 es
mis estrecha que 2 mm, ésta se ha producido por la laminacién

de un alambre, La limina de cubricidén es mas ancha y mds lar-

ga que la lamina de valor 2,de modo que la lamina de valor 2
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" DE ARROLLAMIENTO CON LAMINAS DIELECTRICAS Y LAMINAS DE RECUBRI=

estd en todos los lados cubierta, después de acabar el ;rrolla-
miento, por la lamina de cubricién 3.

NOTA

Descrita suficientemente la naturale-
za del invento, asi como la manera de realizarlo en la practi-
ca, debe hacerse constar que las disposiciones anteriormente
indicadas son susceptibles de modificaciones de detalle, en
cuanto no alteren su principio fundamental, También se hace
constar que el invento corresponde a una solicitud de Patente
presentada en Alemanta el 15 de Noviembre de 1972, bajo el nﬁ-;

mero P 22 44 1995.1, acogiéndose por lo tanto a los bemeficios

t

gue conceden los Convenios Internacionales en vigor, siendo lo!
|
que constituye la esencia del referido invento, y por lo que |
se solicita una Patente de Invencidn por 20 afios en Espafia,

sobre: PERFECCIONAMIENTOS EN LA CONSTRUCCION DE CONDENSADORES

MIENTO, caracterizindose por lo siguiente:
1.~ Perfeccionamientos en la construcd
cidn de condensadores de arrollamiento con laminas dieléctricas
¥ laminas de recubrimiento, en cuyo centro estan fijados por
soldadura alambres de conexién, en el que una limina de recu~
brimiento, la lamina de recubricién, es mayor cubriendo en to~
dos los lados lé otra lémina de recubrimiento, la limina de vai
lor, caracterizados porque la lamina de valor se dispone con
un ancho de menos de 2 mm y porque consiste en un alambre mefa-
lico laminado,
2.~ Perfeccionamientos en la construcs
cibén de condensadores de arrollamiento con laminas dieléctricgg

y léminas de recubrimiento, tal y como queda sustancialmente

descrito en la presente Memoria, e illustrado en la figura ad-
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Bsta Memoria consta de 5 hojas escri-

tas a mAquina por una sola cara.
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